
Aprobado por la Universidad de Valencia (Estudio General), el Plan de Estudios de Ingeniero en Electrónica de conformidad con 10 dispuesto en los artículos 24.4. b) Y 29 de la Ley 11/1983,
de 26 de agosto, de Reforma Universitaria, homologado por acuerdo de 28 de septiembre de 1993 de la Comisión Académica del Consejo de Universidades y a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre.

Este Rectorado ha resuelto su publicación en el _Boletín Oficial del Estado. conforme flgura en el anexo.

Valencia, 28 de octubre de 1993.-El Rector, Ramón Lapiedrai Civera.
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RESOLUCION de 28 de octubre de 1993, de la Universidad de Valencia (Estudio General), por la que se publica el Plan de Estudios de Ingeniero en Electrónica de esta
Universidad.

W
N
<Do
'"

ANEXO 2·A.CQJ1J~nido del plan de estudios. UNIVERSIDAD IUNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL) I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

IINGENIERIA ELECTRONICA I
1. MATERIAS TRONCALES

,

CICLO CUls.o Denominadór; AsgMtural' en las Que la Universidad en su Créditos anuaJoa (4) Breve dQscripción .;lol contMi00 VlnQ.¡lae'ÓI1 n aruas do conoomlonlo

(11 [21 caso, organiza/diversifica la malerla (3) Iatales I BÓriCOS t"rac~sJ [51
c;Jinlcos

2 DISEÑO DE CIRCUITOS Y SiSTEMAS 12T 6T 6T T~NICAS DE DISEÑO DE ElECTRONIC,\ IELECTRQNICOS. D[SE~O DE CIRCU[TOS y S[STEMAS 6 6 o CIRnos, 'S[STEMAS TECNOLOCJA LECTRONICA
ELECTRON[COS ELEO.IRONICOS Y CIRCUITOS nOmA DE LA SEIAL V
LABORATORIO DE DISE~O DE CIRCUITOS Y 6 o 6 INTEGOODOS DE TIPO ESPECIFICO COMUNICACIONES
SISTEIJAS ELECTRONICOS y SEMI SPECIFICO,HERRAMIENTAS

'SOFTWARE" PARA EL DISE~O,

2 IN$TRUMENTAC1QN y EOUlPOS 2,T 12T OT INgT~~8HACION WCH/0I'ICA
ELECTRONICOS EOUIPOS ELECTRONICOS 6 6 o ELE, NJC.A AVAN/AnA T -eN" LOGIA (L~~lIlONICA

INSTRUMENTACION ELECTRONICA 6 6 o SENSORES
C

ACC'FlDlCION;'tIENTO TEOrllÁ DETA S ,iAL V
LABORATORIO DE EQUIPOS 3 o 3 y .. ",PRO eSADO n LA COMUWCACIO~"ES,
ELECTRONICOS sefJAl.CIRCUITOS'''V· EOUIPOS
LABORATORIO DE INSTRUMENTACION e o e ELECTRON1COS
ELECTRONICA eSPECIALES.APLICACIONES DE

ALTA 'FRECUENCIA. POTENCIA.
COMUNICACIONES V CONTROL

2 1'"eCNOLOGIA DE DISPOSITIVOS Y J2T oT 3T ~DADES. ELECT¡:lONICA
COMPONENTES ELECTAON1COS y COMPONENTES ELECTRON1COS y e o o FUNCIMrENTO y lIMITACIONfS OPTlCA
FQIONICOS FOTONICOS . o e---t-oS··--··{}19f>0frt r I vos 1~CNOLOGIA LU~C rIIONICA

LABORATORIO DE COMPONENTES 3 o 3 ELECTAONICQS y FOIONICOS·
ELECTRONICOS YFOTONICOS. MODELOS FISICOS y CIACUITALEs··
TECNOLOGIA OE DISPOSITIVOS 3 3 o MATERIALES V PROCESOS
ELECTRONICOS V FOTONICOS • TECNOLOG1COS- TECNOLOGIAS DE

FABRICACION,.
2 SISTEIJAS TELEIJAT1COS oT 6T 3T ARQUITECTURAS DE SISTEMAS AROUITECTUPA y TECNOL DE

LABORATORIO DE SISTEMAS 3 o 3 EN TIEMPO AEAL.SISTEMAS COMPU~OORES
TELEMATICOS OPERATIVOS.REDESY ·St.AVICIOS CIENCIA E LA COMPUT E lNT.
SISTEMAS TELEMATICOS e 6 o TELEMATICOS AR"UF1C1AL·

INGENIERIA TELEf.MTICA
LENGUAJES YSISTEIJAS
INFO,RM'lJ1COS .... -

2 SISTEMAS ELECTRONICOS PAPA EL .2T eT 6T MICROpnOCESAOOf"l(;S DE [~CTr~ONICATRATAMIENTO DE LA INFOR'iACION LABORATORIO SISTEMAS ELECTRONICOS e o e PROIGENERAL.AVÁ~ZAOOS' IN eN"IERIA De. SiSTEMAS '(
PARA EL TRATAMIENTO DE LA MICR 0fTROLADOI.lES. AUTOMATICAINFORMACION.

PRO :r~OREJf6E&::EC-lE.lZ OS ING~IERIA,TeLEMA TICASISTEIJAS ELECTRONICOS PARA EL • e o ~~ , , MlE, ' LA_SE AL, TEC OLOGIA ELECTRONICA
TRATAMIENTO DE LA INFORMACION SIS MAS MULTIP8 e . lECRIA DE LA SE\AL '(

CO ROLAÓORES INr~¿!rA~'!l'sotE COMUNICACIONES' ~

PE'RTFTRbC OS'~'Hf O" DE ARQUITECTuRA'( TtCNOL ~E.

SiSTEMAS" 'IGITAC 0P'-,'IPO, COMPUTADORES
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1. MATERIAS TRONCALES

CICLO curso Denominaci6n. AsgnatulB/S en las que la Universidad en su Créditos anuales (() Breve doscripciOn do] conlonido V¡nOJlación Q 6roas do concomlon.1O

(1) (21 caso. organlZaldlveralfteala materla (3) 10llllOS 18Óru;C$ Hácli¡)osl (S)
dinlcos

1
2 I T~TAMIENTO y TRANSMISION DE ST ST 3T ~R~AMIENTO AVANZADO DE TECNOLOGIA ELECTRONICA

SE ALES LABORATORIO DE TrtIAMIENTO y 3 O 3 SE A S.-COMPONENTES Y TEORIA DE LA SEIAL y
TRANSMlSION DE SE LES S.I S E M· A S O E COMUNICACIONES
T~TAMIENTOYTRANSMISION DE S S O. AADIOCOMUNICACION.COMPONEN
SE ALES TES y MEDIOS. DE .IRANSMISION

POR ONDAS GUIADAS •

•

2 PROYECTOS sT ST oT ME'tOOOb.OGIA•• F.ORMULAC ION ELECTR~~RtA
PROYECTOS S S O Y ELAQQft.;CIO~.QEPnOYECT05 INGENIE r:l r:JMTICA

PflOY(CTOS O( lNClNILI itA
TECNOLOGIA ELECTRONICA
TEORIA DELASElAL Y
CO_~~~léACIONES

.

al
o
m
:J".
?
'"al
O

1. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

.
CICLO curso Denominación Aagnatur&"1 en las que la Unlversldad en su Créditos anual,s Breve descripción del contenido VinOJIaci6n a áreas de CX)OodmienlO

(2) caso, organiza/diversifica la malerla 10.... I eoriooa "g¡~oo"
(3)

lnlcoa

2 ANALlSIS DE CIRCUITOS YSISTEMAS 9 9 O INTRODUCCION A LA TOPOLOGIA ELECTl10NICA
LINEALES. ANALlSIS DE CIRCUITOS Y SiSTEMAS 9 9 O DE el RC UITOS.ANALISI S ELECTROMAGNETISMO

LINEALES. SISTEMATICO EN REGIMEN INGENIERIA ELECTRICA
PERMANENTE.TEOREMAS DE TECNOLOGIA ELECTRONICA
CIRCUITOS.DOMINIOS TEORIA DE LA SElAL y.
TRANSFORMADOS. COMUNICACIONES

2 COMPONENTES Y CIRCUITOS 2' 12 12 COMPONENTES Y DISPOSITIVOS ELECTRONICA
ELECTRONICOS COMPONENTES Y CIRCUITOS S S o ELECTRONICOS Y FOTONICOS. TECNOLOOIA ELE~TRONICA

ELECTRONICOS ANALOOICOS CIRCUITOS ELECTRONICOS TEORIA DE LA SE AL Y
COMPONENTES Y CIRCUITOS S S ~ ANALOOICOS: AMPLlFICAOORES. COMUNICACIONES
ELECTRONICOS DIGITALES SiSTEMAS REALIMENTADOS.
LABORATORIO DE COMPONENTES Y 6 O S FUENTES DE ALIMENTACION.
CIRCUITOS ELECTRONICOSANALOGICOS SUBSISTEMAS INTEGRADOS
LABORATORIO DE COMPONENTES Y S o S ANALOOICOS.CIRCUITOS
CIRCUITOS ELECTRONICOS DIGITALES ELECTRONleOS DIGITALES:

FAMILIAS LOOICAS. SUBSISTEMAS
COMBINACIONALES Y
SECUENCIALES. INTERFACES
ANALOGICOS-DIGIT.\LES.

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

IINGENIERIA ELECTRONICA I

,
ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudiaS:

UNIVERSIDAD [ UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL) I
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1. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

CICLO curso Oenomlnadón Asgnaturall en Iaa qUIla UnIversidad en su Crédlloa.anual.1 Breve deserlpclón del oontenldo VínaJlaclón a éleas de CXlnoc:imlenlO

(2) caso, organiza/diversifica la materia Total.. I Toórl"", I P~:,!~d>~" (3)
¡nlcos

2 MICROELECTRONICA a 3 3 MATERIALES. DISEÑO ELECTRONICA
LABORATORIO DE MICROELECTRONICA 3 o 3 TECNOLOGICO. PROCESOS y SU TECNOLOGIA ELECTRONICA
MICROELECTRONICA 3 3 o CONTROL PARA LA REALlZACION

DE COMPONENTES Y CIRCUITOS
ELECTRONICOS y
FOTONICOS.5UBSISTEMAS T¡rcICOS
EN CI ANALOGICOS. DISE O DE
DISPOSITIVOS ASIC.HERRAMIENTAS
CAD: CAPTURA SIMULACION
ANALOGICA y DIGITAL. ETC.TEST
ENLOSC.I.

2 PROYECTO FIN DE 7 o 7 REAUZACION DE UN PROYECTO ELECIRONICACARRERA.INGENIERIA ELECTRONICA PROYECTO FIN DE CARRERA. INGENIERIA 7 o 7 DE INVESTIGACION FISICA APLICADA
ELECTRONICA OPTICA

FISICA ATOMICA MOLECULAR Y
NUCLEAR
FISICA DE LA MATERiA
CONDENSADA
ELECTROMAGNETISMO
TECNOLOGIA ELECTRONICA

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
• (2) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.

.(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2-C. Contenido del piAn de estudios.

UNIVERSIDAD I UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL) I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
IINGENIERIA ELECTRONICA I

Crédilos lolalos para optalivas (1): 218

1. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) . por ciclo: 2': 218

CICLO DENOMINACION Créditos anualea "' Breve descripción del conlenldo VinOJlacl6n 8 éteas de conodmlentocurso
121 'o.... ,oó"oo. ....:.~~'c:oal (3)

dlnlco.

2 CONVERSORES DE ALlMENTACION CONMUTADOS 12 6 6 CONVERSORES CONMUT~DOS. ELECTRONICA
CARACTERIZACION Y DISE O DE

CONVERSORES DE AUMENTACION CONMUTADOS S 6 O COMPONENTES PARA ALTA
LABORATORIO CONVERSORES DEALIMENTACION CONMUTADOS. • O 6 FRECUENCIA.APUCACIONES.
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Créditos lotales para optativas (1): 218 .
1. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo: 2': 218

CICLO curso DENOMINACION Créditos anuales Breve descripción del CX)(Ilenldo Vinculación 8 "eas de conocimiento
(2) TolaJ.. I roórloo. I P~=,'oo~ (3)

dlnlCOI
.

2 DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE POTENCIA 6 3 3 CARACTERIZACION DE ELECTRONICA
COMPONENTES PASIVOS DE

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE POTENCIA 3 3 O POTENCIA. COMPONENTES
LABORATORIO DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE POTENCIA 3 O 3 SEMICONDUCTORES DE POTENCIA

COMPONENTES
SEMICONDUCTORES AVANZADOS

2 ELECTRONICA INDUSTRIAL 16 6 9 RECTIFICADORES ELECTRONICA
CONTROLADOS y NO

ELECTRONICA INDUSTRIAL 6 6 O CONTROLADOS TROCEADORES DE
LABORATORIO DE ELECTRONICA INDUSTRIAL 3 O 3 CONTINUA Y ALTERNA.
SIMULACION DE COMPONENTES Y CIRCUITOS DE POTENCIA • O • CICLOCONVenSORES.

INVERSORES: TIPOS
APLICACIONES SIMULACION DE
CIRCUITOS EN REGIMEN
ESTACIONARIO. RESPUESTA
DINAMICA DE CIRCUITOS DE
POTENCIA. MODELADO DE
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE
POTENCIA . L1NEALlZACION DE
CONMUTADORES DE POTENCIA.

2 SISTEMAS DE REGULACION y CONTROL 9 • 3 SISTEMAS REALIMENTADOS. ELECTRONICA
LABORATORIO DE SISTEMAS DE REGULACION y CONTROL ESTABILIDAD DE SISTEMAS. INGENIERIA DE SISTEMAS Y

3 O 3 METODO PROMEDIADO DE AUTOMATICASISTEMAS DE REGULACION y CONTROL • • O VARIARLES DE ESTADO.IJODELOS.
DISE O DE BUCLES DE
REALlMENTACION

2 CONVERSORES DE ALTA TENSION • 3 3 RUPTURA ELECTRICA DE ELECTRONICA
GASES. EFECTOS DE LACONVERSORES DE ALTA TENSION 3 3 O GEOMETRIA DEL ELECTRODO.LABORATORIO DE CONVERSORES DE ALTA TENSION 3 O 3 DIELECTRICOS DE ALTA TENSION.
CONSIDERACIONES DE DISE~O DE
DIELECTRICOS SOLIDOS.
DIELECTRICOS DE VACIO EN EL
AIRE. COMPONENTES DE ALTO
VOLTAJE. ESTRUCTURAS T1PICAS
DE CONVERSOR~S DE ALTA
TENSION. DISE O AC DE
CONVERSORES DE ALTA TENSION

2 CONVERSORES RESONANTES 9 • 3 CONVERSORES RESONANTES ELECTRONICA
CONVERSORES RESONANTES SERIE Y PARALELO.• • , O CONMUTADORES RESONANTES.LABORATORIO DE CONVERSORES RESONANTES 3 O 3 CONVERSORES CUASI-

RESONANTES. CONVERSORES
MULTI-RESONANTES. TOPOLOGIAS
PWM-ZVT.
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Créditos tolal9S para optativas (1): 218
1. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) por ciclo: 2': 218

CICLO curso DENOMINACION CrédilOS anuales BrevG descripción del contenido VinOJlaclón a áreas de conoomlenlO
121 Totales I lOÓfIC:Oll I P~éC1ICO&l (3)

dlnlcoa

2 CONVERSORES DE ALTA POTENCIA 8 3 3 TOPOLOGIAS DE ALTA ELECTRONICA
POTENCIA. APLICA~IONES

CONVERSCRES DE ALTA POTENCIA 3 3 O INDUSTRIALES DISE O DE
LABORATORIO DE CONVERSORES DE ALTA POTENCIA 3 O 3 CONVERSORES DE ALTA

POTENCIA.

2 PROCESADO DIGITAL DE SE~ALES 12 8 8 SE~ALES y SISTEMAS EN ELECTRON1CA
TIEMPO DISCRETO LA TEORIA DE LA SE\Al V

LABORATORIO DE PROCESA~ DIGITAL DE SE~ALES 8 O 8 TRANSFORMADA Z .. LA COMUNICACIONES
PROCESADO DIGITAL DE SE ALES 8 6 O TRANSFORMADA DISCRETA DE

FOURIER. TRANSFORMADAS
RAPIDAS

2 FILTRADO DIGITAL 6 3 3 FILT!JtcDO DIGITAL. METODOS ELECTRONICA
DE,¡JISE O DE FILTROS DIGITALES.FILTRADO DIGITAL 3 3 O SE ALES DISCRETAS ALEATORIAS.

LABORATORIO DE FILTRADO DIGITAL 3 O 3 ESTIMACION DE ESPECTROS.

2 INGENIERIA BIOMEDlCA 9 6 3 BIOTELEMETRIA. ELECTRONICA.
INSTRUMENTACION, PARA LAINGENIERIA BIOMEDICA 6 6 O OBTENCION DE IMAGEN ES.LABORATORIO DE INGENIERIA BIOMEDICA 3 O 3 EOUIPOS PARA CIRUGIA

6
TERAPIA y

PROTESIS. COMPUTA ORES EN
INSTRUMENTACION BIOMEDICA
APLICACIONES DEk PROCESADO
DIGITAL DE SE ALES y DE
IMAGENES BIOMEDICAS.
APLICACIONES BIOMEDICAS DE
SISTEMAS EXPERTOS. ANALlSIS DE
SISTEMAS BIOLOGICOS

2 AUTOMATAS PROGRAMABLES y ROBOTlCA 12 8 8 AUTOMATAS PROGRAMABLES. ELECTRONICA
LENGUAJES DE PROGRAMACION INGENIERIA DE SISTEMAS yAUTOMATAS PROGRAMABLES 2 2 O DE AUTOMATAS. CINEMATICA DEL AUTOMATlCALABORATORIO DE AUTOMATAS PROGRAMABLES • O • BRAZO DEL ROBOT. DINAMICA DEL

LABORATORIO DE ROBOTICA 2 O 2 BRAZO DEL ROBOT. PLANIFICACIONROBOTICA • • O DE TRAYECTORIAS DE UN
MANIPULADO RDE TECC 10 N Y
SENSORES. LENGUAJES DE
PROGRAMACION DEL ROBOT

2 CONTROL DIGITAL 8 3 3 ANALlSIS DE SITEMAS ELECTRONICA
DISCRETOS. MODELOS DE INGENIERIA DE SISTEMAS YCONTROL DIGITAL 3 3 O PERTURBACIONES. AUTOMATICALABORATORIO DE CONTROL DIGITAL 3 O 3 TRANSFORMACION DE DISE~OS INGENIERIA OUIMICA
ANALOHICOS. METODOS DE
DI SE O DIGITALES.
IIMPLEMENTACION DE
CONTROLADORES DIGITALES

W
N
CD
~

O

s:
'"~
In

N
W

:>

~
¡;j'

3
C"
¡¡;
~

CD
CD
W

'"Om
:>"'.3

I~



Créditos totales para optativas (1): 218 .
1. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) • por ciclo: 2': 2,8

CICLO curso DENOMINACION Créditos Bnualea Breve descripcIón d&l contenido VinCl.JlaclÓn a áreas de conexímlenlO
121 TotaJe. I To6l'looI I Pr~et¡co&f (3)

dlnlcoa

2 INSTR(JMENTACION EN ELECTRONICA NUCLEAR 9 6 3 OETECTORES ELECTRONICOS ELECTRONICA
DE PAATICULAS. TRANSDUCTORES FISICA ATOMICA MOLECULAR y

lNSTRUMENTACION ELECTRONICA N'JCLEAR 6 6 O CONFORMADORES (SHAPER~. NUCLEARLABORATORIO DE INSTAUMENTACIONEN EN ELECTRONICA NUCLEAR 3 O 3 TARJETAS MODULARES NI . TECNOLOOIA ELECTRON1CA
DIGITALIZADORES AD.To ...
ANALIZADORES MULTlCANAL,
MODOS DE ANALISIS. NUCLEAR,
APLICACIONES CIENTIFICAS EN
F1SICA y MEDICINA NUCLEAR.

2 SISTEMAS DE AOOUISICION DE DATOS Y BUSES DE ALTA VELOCIDAD 12 6 6 TECNICAS AVANZADAS EN ELECTRONICA
AOQUI81CION O E fl81CA AToMICA MoLECULAn y

LABORATORIO DE SISTEMAS DE AOOUISlclON DE DATOS Y BUSES DE ALTA 6 O 6 OATOS.MULTIPROCESO.BUSES y NUCLEAR .VELOCIDAD. SISTEMAS MULTIPROCESADORES, TECNOLOllIA ELECTRONICASISTEMAS DE ADCUISICION DE DATOS Y SUSEn DE ALTA VELOCIDAD. 6 6 O E8TANDARE8:\VME, FASTBUS. AROUITECTURA y TECNOL DE
FUTUREBUS. SC 'Jo APLICACIONE CQMPUTADORES
CIENTiFICAS E FISICA DE
PARTICULAS, ASTROFISICA y
MEDICINA NUCLEAR.

2 TEcNOLOGIA DE ACELERADORES 6 6 O CARACTERISTICAS ELECTRONlcA
TECNOLOGICAS DE INTERES: FISICA ATOMICA MOLEcULAR y

TECNOLOGIA DE ACELERADORES 6 6 O INTENSIDAD. ENERGIA...TIPOS DE NUCLEAR
ACELERADORES. cLASIFlcACION, TECNOuDGIA ELECTRONlcA
TECNICAS INTRUMENTALES DE
ALTA TEcNOLOGIA EN
ACELERAooRES:(SECCIONES
DIPOLAREs. CUADRUPOLARES.
IMANES SUPERCONDUCTORES,
TECNICAS DE ENFRIAMIENTO
ETC~.APLICACIONES CIENTIFICAS
EN ISICA. RADIOTERAPIA

2 cOMUNICACIONES OPTICAS 9 6 3 TECNICAS UTIliZADAS PARA ELEcTRoNICA
cOMUNICACIONES EN BANDA FISICA APLICADACOMUNICACIONES OPTICAS 6 6 O OPTICA. ANALISIS DE OPTICA

L~BORATORIO DE COMUNiCACiONES OPTICAS 3 O 3 DISPOSiTiVOS. TERMINALES Y
MEDIOS.

2 OPTOELECTRONICA 10 6 4 INTRODUCCION A LA OPTICA NO ELEcTRONICA
LINEAL. MODULACION DE LA FISICA APLICADA

DISPOSITIVOS OPToELEcTRONICOS y GUIAS. a 3 O RADIACION OPTICA. EMISORES. FISICA DE LA MATERIA
LABORATORIO DE DISPOSITIVOS OPTOELECTRONICOS y GUIAS. 2 O 2 DiODo LASER. DETECTORES, CONDENSADALABORATORIO DE opnCA NO LINEAL Y LASERES 2 O • 2 FIBRAS OPTiCAS. OPTICA OPTICAOPTICA NO LINEAL Y LA5ERES. 3 3 O INTEGRADA.

.,

0-

2 ¡MICROONDAS .. 9

fg
6 3 MEDIDAS DE MICROONDAS, ELECTROMAGNETISMO

APLICACIONES DE LAS ELECTRONICALABORATORIO Dlt MICROONDAS 3 3 MICROONDAS FISle" APLICADAMICROQNDAS 6 O OPllCA ,
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Crédilos totales para optativas (1): 218
1. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo: 2': 218

.
.

CICLO curso DENOMINACION Créditos anualea Breve descripcIón del cnntenldo Vinculación 8 Areas de conodmlenlO .
(2)

Total.. I Te6<I"" I Pláet''''~ . (3)
dlnlco.

2 ANTENAS 9 6 3 ANTENAS DE HilO. DE ELECTROMAGNETISMO
APERTURA Y DE MICROCINTA. ELECTRONICAANTENAS 6 6 O ANALISIS y SINTESIS CE ARRAYS. FISleA APLICADALABORATORIO DE ANTENAS 3 O 3 ANTENAS CON PROPIEDADES
ESPECIALES. MEDIDAS DE
ANTENAS. AVANCES EN TECRIA DE
ANTENAS:ARRAYS CONTROLADOS
POR FASE Y ADAPTATIVOS

2 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA 9 6 3 FUENTES DE INTERFERENCIA ELECTROMAGNETISMO
ENTRE CONDUCTORES Y SUS ELECTRONICACOMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA 6 6 O CARACTERtSTtCAS. FUENTES DE FISICA APLICADA

lABORATORIO DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA 3 O 3 INTERFERENCIA RADIADA. ACOPLO
DE INTERFERENCIAS POR
CONllUCCION y RADIACION. MASAS
y APANTALlAMIENTO. FtLTRADO.
MATERIALES Y DISPOSITIVOS.
EQUIPOS. MODELOS
MATEMATICOS. PREDICCtON DE
TEM. METODOS DE MEDIDA.,

2 INTROOUCCION A LA OPlICA DE FOURIER 3 3 O TRANSFORMADAS DE FOUAIER FISleA APLICADA
y FUNCIONEB ESPECIALES. OPlICAINTRQDUCCION A LA OPTlCA DE FOURIER 3 3 O OBTENCIQN DE TRANSFORMADAS
DE FOURIER MEDIANTE
LENTES.SISTEMAS DE FORMACION
COHERENTE De IMAGENE8 CON
LENTES. ANALlSIS FRECUENCIAL
DE LOS SISTEMAS FORMADORES
DE IMAGENES.

2 FISICA DE SEMICONDUCTORES 10 6 4 TECNICAS AVANZADAS EN ELECTRONICA
ESTADO SOLIDO. FISleA APLlCAOAFISICA DE SEMICONDUCTORES 6 6 O FISICA DE LA MATERIALABORATORIO DE FISICA DE SEMICONDUCTORES 4 O 4 CONDENSADA

OPTICA

2 SUPERCONDUCTIVIDAD 6 4 2 FlslCA DE LA ELECTRONICA
SUPEACONDLlCTIVIDAD. FISICA APLICADALABORATORIO DE SUPERCONDUCTIVIDAD 2 O 2 DISPosrnvos y APLICACIONES. FISICA DE LA MATERIASUPERCONDUCTIVIDAD 4 4 O CONDENSADA

2 TECNOLOOIA LASEA 9 6 3 PRINCIPIOS DEL LASEn. FISICA APLICADA
LABORATORIO DE TECNOLOGIA LASER DESCRIPCION DE LA oPTCA

3 O 3 ESTRUCTURAREGIMENES DETECNOLOOIA LASER 6 6 O FUNCIONAMIENTO Y
CARACTERISTICAS TECNICAS DE
LOS DISTINTOS TIPOS DE
LASERES.ESTUDIO DE LAS
PROPIEDADES DE RADIACION
LASER.APLICACIONES TECNICAS e
INDUSTRIALES PARA CADA TIPO DE
LASEA
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Crédilos lolales para oplalivas (1): 218

1; MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) • por ciclo: 2': 218

CICLO curso DENOMINACION Créditos anuale. Breve descripción del contenido VinOJlaclón a áreas de conodmlenlO
(2) letale' I loórlCOI I I"'~Aetlcoal (3)

dlnlool

2 HOLOORAF1A y PROCESADO OPTlCO DE IMAGENES 9 6 3 MEDIOS DE REGISTRO. OPTICA
FILTRAJE ESPACIAL. FILTR06 DE

HOLOGRAFIA Y PROCESADO aPliCO DE IMAGENES 6 6 o AMPUTUD. FPROCESADO opnca
LA60RATORIO DE HOLOGRAFIA y PROCESADO aPlica DE IMAGENES 3 o 3 INCOHERENTE. PROCESADORES

HIBRID06..

(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) La espec~icación por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN oe esTUOfOS

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE eSTUDIOS

I (3) FACULTAD DE CIENCIAS F!SICAS 1,

4. CAAGALECTIVAGlOBAl 1 132 I CAEDITOS(4)

l. ESTRUCTURA GENERAl.. DEl. PlAN DE ES1lJOIOS

1. PLAN DE eSTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFlCIAl De

1 (1) INGENIERO EN ELECTRÓNICA I

2. ENSE~ANZAS DE I SEGUNDO I CiClO (2)

6.~
(7)

w

'"'"~.¡:,.SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:

[Ji] PRAcnCAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.·
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN D"'ESTLDIOS

[J¡j ESTLDIOS REAUZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTlVIDADES

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ?..J~BJ.i:.~.?:'.~.g.9.~L CREDITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ..':r.Rb.~.t.\J.º f.I.~ P..~ ~.~Bg.~.ªb .

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTLRA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1.. CICLO O AÑOS

- 2· CICLO Q AÑOS

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO AN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL nTLLO IS] (6).

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

I UNIVERSITAT DE VALENCIA I
(ESTUDI GENERAL)UNIVERSIDAD:

(1) se indicara lo que corresponda

(2) Se indicara lo Que corresponda segun el art, 4. odel R.O. 1497187 (de 1.0 ciClo: de 1.0 y 2. ociclo; de sólo 2 o ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del lltulo de Que se trate.

(3) Se indicara el Centro UniverSitario, COl1 expresiOn de la norma de creaciOn del mismo o de la decisiOn de la
AdministradOn correspondienle por la Que se autoriza la imparticiOn de las ensenanzas por dicho Centro.
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AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI
CUNICOS

Primero 72 45 27

Segundo 60 34 26

i
t

(6) SI o No. Es decisiOn polestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribución de los erMitas de la carga lecti....a global.

(7) 51 o No. Es decisiOn potestativa de la Uni....ersidad. En el primer caso se especificara la actividad a la Que
se otorgan Créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignara "materias trancales~.·obligatorias~.·optativas~,"trabajo fin de carrera~,etc.,
así como la expresion del numero de horas atribuido. por equivalencia, a cada erMita, yel caracterteOrico
o prll.ctico de éste.

72

60

7

6

8

14

,

12

30

18

DistribuciOn de los créditos

54

27

81

MATERIAS I MATERIAS I MATERIAS I eREOITOS ITRABAJO FIN I TOTALES
TRONCALES OBlIGATORIAS QPTAllVAS UBRE DE CARRERA

CONFIGURA-
OON(5)

CURSO

Primero

Segundo

'l'ercero

CICLO

I CIClO

11 CICLO

(4) Dentro de los limites establecidos por el RO. de directrices generales propias de los planes de estudios del titulo
de Que se trate.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "global".

(9) Se expresara lo que corresponda segun lo establecido en la directriz general segunda del R. D. de
directrices generales propias del titulo de Que se trate. ¡g
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1.b) Ordenación temporal en el aprendizaje.

1.b.1) No se preveen incompatibilidades académicas entre materias.
l.b.2) Secuencias de ordenación temporal: estructura cuatrimestral.

Le) Período de escolaridad mínimo: 2 años académicos.
1.d) Mecanismos de convalidación y/o adaptación.

Los alumnos que vinieran cursando, o lo hubiesen hecho con anterioridad.
el actual plan de la especialidad de Electricidad, Electrónica e Informática de la
Licenciatura de Física podrán convalidar aquellos módulos del nuevo plan de
Ingenieria Electrónica que se indican en las tablas adjuntas. En lo no previsto,
resolverá una Comisión de Convalidaciones creada al efecto por el Centro, que
actuará de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo I del R.O. 1497/87.

1. la Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos;

a) Régimen de acceso al segundo ciclo. aplicable solo al caso de enseñanzas
de segundo ciclo o al segundo ciclo de enseñanzas de primero y segundo ciclo,
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 5' y 8' 2 del R.O. 1497/87....

b) Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje,
fijando secuencias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (art. 9',
1 R.O. 1497/87).

e) Periodo de escolaridad mínimo, en su caso (art. 9', 2,4' R.O. 1497/87).
d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de

estudios para los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (art. 11 R.O.
1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de
conocimiento. Se cumplimentará en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportunas para
acreditar el ajuste del plan de estudios a las previsiones del R.O. de directrices
generales propipas del título de que se trate (en especial en lo que se refiere a la
incorporación al mismo de las materias y contenidos troncales y de los créditos y
áreas de conocimiento correspondientes según lo dispuesto en dicho R.O.), así
como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organización d.~ su plan de
estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no constituyen
objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

11. ORGANIZACiÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

1.a) Régimen de acceso al segundo ciclo.

Podrán acceder a este segundo ciclo de forma directa, sin complementos de
formación, quienes hayan superado el primer ciclo de Ingeniero en
Telecomunicaciones o estén en posesión de los títulos de Ingeniero Técnico en
Electrónica Industrial, Ingeniero Técnico en sistemas Electrónicos o Ingeniero
Técnico en Sistemas de Telecomunicación.

Así mismo, podrán acceder a los estudios de Ingeniero en Electrónica
quienes hayan superado el primer ciclo de Licenciado en Física o el primer ciclo
de Ingeniero Industrial o estén en posesión de los títulos de Ingeniero Técnico en
Electricidad, Ingeniero Técnico en Telemática o Ingeniero Técnico en Sonido e
Imagen, cursando los correspondientes complementos de formación que han sido
establecidos por la Universitat de Valéncia de entre los previstos en la O.M. de 22­
12·1992, 8.0.E. 13-1·1993 Y que se incorporan al presente plan de estudios como
materias obligatorias para todos aquellos estudiantes que no los hubieran
superado con anterioridad.

PLAN ANTIGUO DE FISICAS

Electrónica 1(12+12)

Electrónica 11 (12+12)

Teoria de Redes (12+0)

INGENIERIA ELECTRONICA

Componenetes y Circuitos
Electrónicos (6+0)

Laboratorio de Cómponentes y
Circuitos Analógicos (0+6)

Microelectrónica (3+0)

Laboratorio de
Microelectrónica (0+3)

Componentes y Circuitos
Electrónicos Digitales (6+0)

Laboratorio de Componentes y
Circuitos Electrónicos Digitales
(0+6)

Análisis de Circuitos y
Sistemas Lineales (9+0)
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